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ANALISE DE PROPRIEDADES ELETRICAS E MORFOLOGICAS DE FILMES
DE OXIDO DE ZINCO DOPADOS COM BORO DEPOSITADOS POR SPRAY
PIROLISE.

Mila Vieira da Rocha, Sandro Alberto Ibarra Sanchez, Herval Ramos Paes Jr.

Oxidos condutores transparentes (OCT) sdo de grande interesse para
aplicagdes em dispositivos como “displays” planos e janelas de células solares,
pois sdo capazes de proporcionar elevada transmitancia O6tica com baixa
resistividade elétrica. Neste sentido, o 6xido de zinco (ZnO), dopado com um
elemento quimico apropriado, apresenta excelentes caracteristicas para ser
utilizado como OCT, uma vez que combina propriedades como nao-toxidade, boas
caracteristicas elétricas, o6ticas e piezoelétricas e estabilidade em atmosfera de
plasma de hidrogénio. Diversas técnicas podem ser utilizadas para a producédo de
flmes de ZnO, como, por exemplo, Pulverizacdo Catddica (Sputtering),
Evaporacdo, Deposicdo Quimica por Vapor, Pulsos de Laser, Sol-Gel, Spray
Pirdlise, etc. Dentre estas, destaca-se a técnica de Spray Pirdlise, pela
simplicidade do sistema de deposicao, por ser de baixo custo e ndo necessitar de
vacuo. Este trabalho utiliza a técnica de deposi¢cdo por Spray — Pirdlise para
depositar filmes de 6xido de zinco dopados com Boro em concentracdes de 0-5
%at. Os filmes foram depositados a temperatura de 450°C, por 25 minutos com
fluxo de 1,5 mL/min. Foram analisadas as propriedades elétricas desses filmes
através das medidas da variacdo da condutividade elétrica com a temperatura e
resisténcia de folha. Foram também observadas as caracteristicas morfolégicas da
superficie dos filmes com um microscépio 6tico confocal. As analises indicaram
gue as melhores propriedades foram encontradas para a concentracao de dopante
de 2 %at. de Boro, que apresentou maior condutividade elétrica, com valores de
energia de ativacao de 0,43 eV para altas temperaturas e 0,14 eV para baixas
temperaturas, bem como uma resisténca de folha de 1,24 Mohm/[] e superficie
com morfologia homogénea.
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